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BILXMAN-REGULATOR AB, STOCKHOLM 
Anordnmg for regiaring av vatskemvan i em behallare 

Uppfinnare: H Johansson 



Foreiiggande uppfinning avser en anord- 
ning for reglering av en vatskas niva, speciellt 
en anordnin;; i form av en likstromsmatad 
reiakopplimig :5r bestamning av vissa grarts- 
varden for vrcskenivan i en behallare.^ 

Det ar i samband harmed tidigare kant att 
mata resistansen eller kapaciitansexL mellan 
elektroder, som aro aiu>rdarade i aaislutnimg 
till behallaren ooh nedsankta i vatskam. Re- 
sist an^en. Tesp. kapacitansen konsnier darvid 
att oka eller mxnska i berpende av om vats- 
fcan kring elektroderna stiger eller sjunker. 
Om den amvanda matapparaturen ar avsedd 
att madas med likstrdm ar man hanvisad till 
metoden med resistansmatning och denna me- 
tod tillampas oftast i de fall, da man onskar 
halla vatskenivan over eller under ett forutbe- 
stamt varde. Harvid ingar resistansen mellan 
elektroderna i en seriekrets, soma dessulem 
nmehaller spolen till ett rela, vars kontakter 
sedan fa styra den. magnetventU, motor e. dyl., 
som ombesorjer behallarens pafyllning och 

avtappninsg. . 

Om nivaandringen oeh darmed resistans- 
andringen sker langsamt ar det emellertid 
svart att erhalla ett distinkt omslag av relaets 
kontakter vid dnskad tidpunkt, varvid stor 
risk fdreligger att relakontakterna skadas ge- 
nom att en ljusbage nppstar under sjalva om- 
koppJingen Detta ar speciellt kritiskt vid 
f ran slag. 

For att elianinera denna olagenhet vid lik- 
strdmsmatade relakoppdmgar foreslas enligt 
foreliggaiide uppfinniing anvandoingen av ett 
antal i en behallare till olika nivaer nedsankta 
elektroder och metoden enligt uppfinmingen 
kanneteoknas i huvudsak av en av resistanser- 
na mellan namnda elektroder styrd vippkrets, 
omf attande tva transistorer, varvid Tesistan- 
sen mellan tva till oUka nivaer nedsankta 
elektroder far styra stxomtffiforseln till den. 
ena transi-storns bas och resistansen mellan 



tva till samma niva nedsankta elektroder far 
styra ^tromflodet i den andra transistoms kol- 
lektorkrets, 

Ett annat andamal med foreiiggande upp- 
fiDtning ar att vid likstromsmaiade relakopp- 
lingar for nivareglering astadkomma en an- 
ordning, som saknar rorliga detar och darmed 
effektivt undviker den ovan antydda ljusbags- 
bildxdngen och nackdelarna i sanxbaml dar- 
med. 

Ett ytterligaTe speciellt omdaeam med upp- 
fkmingen. ar dessutom att astadkomma en 
iirvareglermgsanOTdning, som ar sarskilt 
lampEsg i de fail, da man onskar halla en 
vatskeniva mellan tva fdrutbestamda grans- 
varden. 

Dessa oeh andra andamal ooh egenskaper 
hos foreiiggande uppfmoiog komma att nar- 
mare framga i anslutmrng tiH beskrivningen 
av bif ogade ritning, som visar en praktiskt f 6- 
redragen utforingsform av ancrdiningen enligt 
iipptinningen. 

Figuren visar en vatskebehAllare O, i yil- 
ken tre stycken elektroder A- B och G aro 
nedsankta. Elektroden A ar darvid nedsankt 
nil en. viss owe niva och elektroderna B och 
C till en viss bestamd nndre niva. Elektroden 
A ar via ett Tesistansnat Rl, R2, R3 ansluten 
HTl em transistor Tl, vars bas och emitter aro 
sammankopplade over en diod Dl och vars 
kollektor via ett motstand R4 ar ansluten till 
elektroden B, som ar jordad, och dessutom 
via en resistans R6 till basen i en andra tran- 
sistor T2. Dentna transistor bar sin emitter 
direkt ansluten till emittem i traflxsistoni Tl 
och. sin kollektor via en resistans R7 anslu- 
ten till elektroden C. Vidare ar transistoms 
T2 kollektor ansluten dels via en resistans R5 
till tmnsistorns Tl bas och dels via en reistans 
R8 till basen i en tredje transistor T3. Tran- 
sistorn T3 bar sin emitter ansluten dels direkt 
tiH emittrarna i transistoreraa Tl och T2 och 
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dels via en diod D2 till sin has, samt sin kol- 
lektor ansluten till jord via en resistans R9 
och till basen i en fjarde transistor T4 via en 
resistans RIO. Tramsistorns T4 emitter ar via 
en diod D3 kopplad tiH emiitrama i de tidi- 
gare transistoTerna samt via nanmda diod D3 
och en kondensafor CI till jord. Kollektorn i 
transistoiin T4 ar jordad via en resistans Rll 
samt via en resistans R12 kopplad till basen 
i en femte transistor T5 t vars emitter ar di- 
rekt ansluten till emittern i transistorn T4. 
Transistorns T5 koflektor ar anxsluteai till en 
parallellkrets omfattande en diod D4 och en 
kandensa ior C 2, varvid anordnangens utgangs- 
spanming TJT nttages 5ver namnda parallell- 
krets. Utg&ngsiklammorna komma darigenom 
att bH amslutna den ena till jord och den aud- 
ra direkt till koELektorn i tranastoxn T5. Relet 
aaiordningen mates fran en vaxelstromskalla 
via en likriktarbrygga L t soon ar inkopplad 
mellffn jord och transistorns T5 emitter. Dess- 
utom femes en mdjlighet tall kortslubiing av 
transistorns T5 emitter- och kollektarelektro- 
der. 

Anordndngen bestar sakmda i princip av 
en bistabil vippkoppling, ett aortal forstarkar- 
steg -samt ett slutsteg, via vars kollektorkrets 
organ aro paverkbara (vid UT) for astadkom- 
maode av pafyilnmg eiler avtappning av be- 
haHaren. Anordningen skyddas genom dioden 
D4 for eventuefla 5 verspanningar fran UT- 
kretsen vid omsiaTkning av vxppkxetsens till- 
stand. 

A&ordningens funktion skall nu nana aire 
beskrivas, varvid dot fall betraktas* dar det 
galler art tappa nr vatska irr behaHaren, da 
nivan stigit till ett forutoestamt varde. 

I normaifaDet logger vatskenivan melian 
elektroderna A och B/C. Reststanisen mellan 
A och B ar da oanriligt stor och nagon styr- 
strom tHlfores ej transistorns Tl bas fran A. 
Transistorn Tl ar da oledande under det att 
transistorn T2 ar helt ledande. Detta k omm er 
afct f oxklaras namnare i det f 61 jaaxde. Nar vats- 
kenivan stigit upp till A sluts en stromkrets 
via A och B, varigenom styrstrom tittf ores 
transistorns Tl bas genom resistaosenna Rl 
och R3. Darvid blir Tl ledande, vilket resul- 
tercar i att vippkretsen, sam omfattar transis- 
torerna Tl och T2, skiftar tfflstand och tran- 
sistorn T2 blir odedande. Strom flyter da ge- 
Dom resfetanusen R7 till saval basen i tran- 
sistorn Tl som basen i transistorn T3, varvid 
den sistnamnda strdmmen forstarkes i tran- 
sistorema T3 och T4 och inmatas till basen 
i transistorn T5, vHket medfor att sistnamn- 
da transistor blir helt ledande och darmed 
startas de organ, sam ombesdrja avtappning- 
en. av vatskasn. Nar vatskenivan sjnnkit under 
A upphor ggiyratrntTTi an afamgea till transis- 
torns Tl bas genom resistanserna Rl och R3. 
Den matning, som erhalles via xesistaoserna 
R5 och R7, ar emeHertid tillracklig for att 
transistorn Tl fortfarande skall forbli i le- 



dande tillstand. Da vatskenivan sedan, sjunker 
ytterligare och passerar elektroden C brytes 
strdmmen genom resistansen R7, vilket med- 
for avbrott i styrstronunarna till transisto- 
rerna Tl och T3 och darmed blockering av 
sluts teget T5, varvid avtappningen stoppas, 
Genom att 4xamsistonns Tl styrstrom upphor 
atergar vippkretsen till sitt andra tillstand. 
Eftersom strdm nu flyter genom resistanser- 
na R4 och R6 blir transistorns T2 baskrets 
4ter ledande. Trots detta flyter ej nagon strom 
i denna transistors kollektorkrets, eftersom 
resistans en mellan A och C, som ingar i den- 
na kollektorkrets, vid den radande vatskeni- 
van ar oandligt stor. Forst nar vatskan anyo 
nar elektroderna B och G an tar resistansen i 
transistorns T2 kollektorkrets ett andligt var- 
de och koUektorstrom upptrader. Detta kom- 
mer emeHertid ej att inverka pa det radande 
tillstandet i vippkretsen, vilken darfor bibe- 
h&ller sitt tillstand anda tills vatskenivan ater 
stigit upp till elektroden A, da stromkretsen 
ova: A och B ater slates, strdm upptrader i 
traaasisfcorns Tl baskrets och det ovan be- 
skrivdia forloppet upprepas. 

Uppfmndngen <ar givetvis ioke begransad till 
den anordning, som sasoan exempel visats och 
beskrivits, utam den kan betraffande sin de- 
taljutformning varieras inom ramen for upp- 
femsngstamken. 



Patentansprak: 

1. Anordning for reglering av vatskenivan 
i en behallare med ett antal dari till tva olika 
nivaer nedsankta elektroder, kannetecknad 
darav, att xesistanseima mellan nanmda elek- 
troder fa. styra en vippkrets, omfattande tva 
iransistorer (Tl, T2), varvid resistansen mel- 
lan- tva till olika nivaer nedsankta elektroder 
(A, B) styr stromtillfdrseln till den ena tran- 
sistorns (Tl) bas och resistansen mellan tva 
431 s am m a niva •nedsankta elektroder (B, C) 
styr stromflodet i den andra transistorns (T2) 
kollektorkrets, vilken vippkrets styr in- resp. 
urkopplingen av behallarens paryllnings- resp. 



2. Anordning enligt paieaLtanspraket 1, kan- 
neteclmad darav, att stromm atningeai till 
Tvamndfi ena transistors (Tl) bas vid avbrott 
i vatskekonftakten mellan rahrmHa tva till oli- 
ka nivaer nedsankta elektroder (A, B) over- 
takes av en resistiv stromkrets innehallainde 
oamaada hSda till saonma niva. nedsankta elek- 
troder (B, C). 

3. Anordning enligt patentanspraken 1 och 
2, kaoznetecknad darav, att namnda vippkrets 
■ar kopplad till namnda elektroder si, att den 
ena transistorns (Tl) bas-koHekterkrets in- 
nef attar resistansen mellan tva till olika ni- 
vaer nedsankta elektroder (A, B) och den and- 
ra transistorns (T2) >koUaktorkrets iinnef attar 
resistansen meEam tva till samma niva ned- 
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sankta elektroder (B, C) samt att en resastiv 
krets (R5) sanMman biiid er den amdra txsn- 
s&stann (T2) kollektor mesd den foista tran- 
sistora-s (Tl) has. 

4. Anordning enligt patentaTtspr&ket 3, kan- 
netecknad darav, att vid ett vatskestand mel- 
lan T>ninndn hida niv&er den forsta transis- 
torns (Tl) effektiva styrstromkrets utgdres 
ay p finmda resistiva sanun anhindnmgskrets 
(R5) samt en ytterligare resistiv krets inme- 
f attande resi&tansen mellan nanmda b&da toll 
aamma niva nedsankta elektxoder (B, G). 

5. Anordning enligt patentanspraken 1 — 4, 
kannetecknad darav, att namnda ytterligare 
resistiva krets forntom resistansen mellan de 
till gqTwma niva neflsinikta elektrodesna sme- 
Mlier ett ytterligare motstaad (R7). 



6. Anordning enligt patentanspr&ken 1 — 5, 
kazmetecknad darav, att den totala resistan- 
sen i nanmda ytterligare resistiva krets ar s& 
avpassad, att tUlfortseln av strom till nanmda 
ena transistors (Tl) has ar tillrackMg for att 
h&Ua demxa transistor ledaade sk lange vatska 
trader avtappni n gsskedet femes mellan de till 
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